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Opis przedmiotu zaméwienia

Materiaty eksploatacyjne do systemu MBE:

Podtoza CdZnTe, 5% Zn

Orientacja: (211)B £ 0.3 deg.
Rozmiar: 20 mm x 20 mm (£ 0,2 mm)
Grubosc¢: 800 £ 50 um
Przewodnictwo: potizolujgcy

Obrébka powierzchni: E.P.D. Nakagawa Etching < 1x10° cm’
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Powierzchnia koncowa: przéd — lustro polerowane, tyt — z grubsza polerowane

llos¢: 24 szt.

Podtoza GaAs

Orientacja: (211)B £ 0.3 deg.
Rozmiar: 2"+ 2 %

Grubos¢: 650 + 25 ym
Przewodnictwo: pétizolujgcy

Obrébka powierzchni: E.P.D. Nakagawa Etching < 1x10° cm’

Powierzchnia koncowa: jednostronnie polerowane
llos¢: 33 szt.

Podtoza Si (N type, P doped)
Orientacja: (100) B + 0.5 deg.
Rozmiar: 2" £ 2 %

Grubos¢: 335 £ 20 um
Przewodnictwo: 0.05-0.1 ohmcm

Obroébka powierzchni: E.P.D. Nakagawa Etching < 1x10° cm™

Powierzchnia koncowa: jednostronnie polerowane
llos¢: 30 szt.



